
【1000〜2000万円】★華為★【⼤阪/横浜研究所/中国】⾼周波デバイス設計、プロセスエ
キスパート

華為技術⽇本株式会社での募集です。華為技術⽇本株式会社での募集です。 商品企画・商品開発（技術系）のご経験のある商品企画・商品開発（技術系）のご経験のある…

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
華為技術⽇本株式会社  

Job ID
1476140  

Industry
Communication  

Company Type
International Company  

Job Type
Permanent Full-time  

Location
Osaka Prefecture

Salary
10 million yen ~ 20 million yen

Work Hours
09:30 〜 18:00

Holidays
【有給休暇】初年度 14⽇ 4か⽉⽬から 【休⽇】完全週休⼆⽇制 ⼟ ⽇ 夏季休暇 年末年始 ※有給休暇につき、 試⽤期間終
了…

Refreshed
May 9th, 2024 11:00

General Requirements

Career Level
Mid Career  

Minimum English Level
Business Level  

Minimum Japanese Level
Native  

Minimum Education Level
Bachelor's Degree  

Visa Status
Permission to work in Japan required  

Job Description

【求⼈No NJB2164411】
ご経験に応じ、提案します。

■⾼周波 デバイス  Design Expert
・GaN/SiC ⾼周波デバイスデザイン/モデリング、回路アプリケーション、デバイスの信頼性と失効解析を担当する。
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・プロジェクトマネージャーに協⼒し、新製品の導⼊、量産⽬標の達成を助⼒する。
・カスタマイズデバイスの重要性能のスペック制定及び測定評価を担当し、デバイスシミュレーションとモデルの関連問題
を解決する。
・GaN/SiC RFデバイスの先進技術のプレリサーチと技術路線を主導し、本社と連携して技術ロードマップを制定し、持続
的な技術ブレイクスルーによって、鉄壁の技術を実現する。

■⾼周波デバイスプロセスエキスパート
・GaN/SiC ⾼周波デバイスのデバイスプロセス研究開発及びプロセス導⼊等を担当し、プロセスと材料の潜在リスクを特定
し、解決策を講じる。
・デザインチームと連携をとり、デバイスの構造デザインと要求に基づいて、プロセスのリスク評価と加⼯の実⾏を担当
し、プロセスの⾓度からデバイス性能の最適化案を出す。
・先進プロセスを新製品への導⼊、製品の量産⽬標の達成を主導する。

Required Skills

⼝頭にてお伝えします。

Company Description

◆通信事業者向けネットワーク事業◆法⼈向けICTソリューション事業◆コンシューマー向け端末事業
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